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SECTIONB-B

BASE METAL
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F_ MILLIMETER
SYMBOL 1
MIN NOM MAX
A 3.60 | 3.80 | 4.00
Al 051 | o
j A2 3.10 | 3.30 | 3.50
El A3 1.50 | 160 | 1.70
b 044 | | 053
bl 0.43 | 0.46 | 0.48
Bl 1.52BSC
< 025 | __ | 031
cl 024 | 025 | 026
D 9.05 | 925 | 945
- b - El 6,15 | 6.35 | 6.55
-——bl— e 2.54BSC
7 B A 7.62BSC
N S ¢ B | 762| _ [9s0
SIS, L | -
— e [y} 0.94
WITH PLATING L 3.00 B o
SECTION B-B
MILLIMETER»
SYMBOL
Tl e MO ke [EIee
A — —4 1.77#
Ale 008 « 018 « 028 «
Al 1.20 # 140 # 1.60 «
Ade 0.aa # 065 « 079 #
he 039 « —a 048 «
hie 038 « 041 « 043 «
Ce 021 « —a 026 «
cle 0.19 « 020 « 021 «
De 470 ¢ 490 ¢ 510 «
E« 580 « .00 « 620 «
Ele 370 # 3.90 « 410 #
Es 1.27B5Cs
L+ 0.an « 065 « 0.80 «
L1e 1.02B5Cs
B O« —4 goe
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HEfE S w5 333 R 0.033uF/25V
3mm LAY IV v g B 5 103 B HL%E 0.01uF/25V
3-6mm 5 ) 35 203 ¥4 0.02uF/25V
6-10mm 3 ¢ 7 3 55 AT3 WA AR 0.047uF/25V
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FEHL AL 8 uA
NSNS (2/3)VDD %
N (1/3)VDD %

fei ) v FLST LR 7 mA

B ARG HL ST HLR 10 mA
AR -20~70 C
At -50~100 C

7.BOM %

Bitrm B BHSH
R2 e I HL, BEL 2KQ/0.25W
R3 N 2KQ/0.25W
R4 e I HL, BEL 150KQ/0.25W
R5 T e B 470KQ/0.25W
R6 B L BEL 4.7KQ/0.25W
R7 T e B 2KQ/0.25W
Rm B ML LB A P s T
Rn B MEE FEL L L. FH s T
C1 B LAY 0.1uF/25V
C2 HLfiff P 2% 100uF/25V
C3 B HRA 0.01uF/25V
C4 B LAY 0.0047uF/25V
C5 B A 0.00047uF/2KV
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C6 B A 0.00047uF/2KV

Q1 NPN — &% 8050

Q2 NPN =% 8050

D1 FaE A 51VIM1MW

Dm KOG A LED

Dn RIC W LED

8. Bidx

A EHHH EHHE BHA AN
V1.0 2008-12-18 JR AR AR Apple branden
V1.1 2009-3-11 Bk Q1,Q2 MMH Apple branden
V1.2 2009-4-17 BUCRr A . N PR % A BOM 3 Apple branden
V1.3 | 2009-9-17 | (sscktbHig . M B, BB BOM % | Apple branden
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